





placa se realiza
por la parte
superior.

_ utiliza en la préactica el sentido con-
‘trario, o cirCulacion decargas positi-

vas de anodo.a catodo. Como 16gi-
camente, este ‘diodo de vacio no
permite el paso de corriente en senti-
do contrario al descrito, se obtiene la
propiedad, muy interesante en la
préactica, de realizar la conversion de
corriente alterna en continua, tal co-
mo se menciond anteriormente; a es-
te procedimiento se le denomina
rectificacion.

En efecto, si se aplica a-este
una tension alterna, unicam
producira circulacion de corrie
las ocasiones en que el anoc
mas positivo que el catodo BCH,
en las alternancias positivas, gue
dando blogueado en las alternanc
negativas, o que impide el paso de
la corriente por ser en estas ocasio-
nes el anodo mas negativo que el
catodo y no es capaz de atraer elec-
trones.

La corriente resultante sera «pul-
sante», ya que solo circulara en de-
terminados momentos, pero median-
te los dispositivos y circuitos ade-
cuados situados a continuacion pue-
de ser convertida en una corriente
continua constante.

Diodos semiconductores

08 modernos ' diodos semicon-
ductores; un ¢

analogo ante la corriente
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_eléctrica estan compuestos por dos

zonas de material semiconductor (si-
licio, germanio, etc.) formando lo
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que se denomina una union P-N. Pa-
ra ello el material de la zona P esta
tratado quimica y térmicamente con
objeto de difundir sobre el otro,
cuyos atomos tengan una escasez o
defecto de electrones; al material de
la zona N se le agrega otro que pre-
senta un exceso de electrones, em-
pleando el mismo precedimiento,
quedando ambos en contacto fisico
y eléctrico. A cada una de estas zo-
nas o pedazos de material se le
agrega un terminal de conexion en
forma de hilo y el conjunto se aisla
eléctricamente del exterior mediante
un recubrimiento de vidrio o resina
plastica.

Entra las dos partes de la union P-
Ny en la zona de contacto entre am-
bas, se produce una regiéon denomi-
nada de transicion, donde se genera
una pequena diferencia de poten-
cial, de forma que la zona N gqueda a
una tension mas alta que la P, con lo
gue no puede efectuarse ningun pa-
so de electrones de una a la otra. Si
se aplica una tensiéon exterior con el
positivo aplicado a la zona Py el ne-
gativo a la N, una pequena parte de
ella se empleara en vencer la dife-
rencia de potencial anterior, con lo
que ambas partes quedaran «nivela-
das» en tension y el resto, producira
una corriente eléctrica entre ambas
zonas, circulando los electrone
la zona N a la Py la corriente del la-
do P al N. Logicamente, si la tension
externa se aplica en sentido €O
rio, con el positivo a la zona N Y €
negativo a la zona P, a la p >
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" Es de tamano mucho mas re-
ducido, lo que contribuye a la minia-
turizacién de los circuitos.

— Unicamente tiene dos termina-
les, lo que facilita mucho su montaje,
sobre todo en circuito impreso.

— La cantidad de calor generado
durante el funcionamiento es menor,
ya que no necesita ningun calenta-
miento de filamento.

— Funciona con tensiones mucho
#as bajas, lo que posibilita su em-
pleo en circuitos alimentados a pilas
o] bate’rias.

— Pueden ser utilizados en equi-
POsS que manejen grandes corrien-
es; \aplicaciéon que con diod
vacio resultaba prohibitiva en o
;%iones por el gran tamano de éstos.
Existen diodos semiconductores de
muy pequeno tamano para aplica-
ciones que no requieran conduccio-
nes de corrientes altas, tales como la
demodulacion en receptores de ra-
dio. | Estos suelen estar encapsula-
idos en una caja cilindrica de vidrio
‘con los terminales en los extremos,
aungue también se utiliza para ellos
el encapsulado con pléstico.

Clasificacion

Dentro del amplio conjunto de mo-
delos y tipos diferentes de diodos
semiconductores que actualmente
existe en el mercado, se puede reali-
zar una clasificacion de forma que
gueden agrupados en varias fami-
teniendo en cuenta aguellas ca-

sticas mas destacadas y que,
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| la hotencias, con en
casiene j= -

lado individual o en puente. _
— Diodos de senal de uso gene-

ral.

— Diodos de conmutacion.

— Diodos de alta frecuencia.
e Diodos estabilizadores de ten-
sion.

— Diodos especiales.
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Diodo semiconductor para rectificacion. Su encapsulado
es muy poco corriente. La marca del catodo

es semejante a los tipos anteriores.

Encapsulado comun de cuatro diodos
semiconductores en montaje «puente».
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«bigote» de hilo
que realiza la

Diodos rectificadores de baja potencia, con
encapsulado plastico. El terminal catodico
' de ambos esta situado a la izquierda.

Diodos rectificadores

La familia de rectificadores esta
concebida especialmente para esta
aplicacion, aunque los tipos de baja
potencia también pueden ser em-
pleados como diodos de sefal o
conmutacion en circuitos de conti-
nua o baja frecuencia y en aquellos
de tipo digital que no requieran unas

~ velocidades muy elevadas.

El encapsulado de estos diodos
depende de la potencia que hayan
de disipar. Para los de baja y media
potencia se emplea el plastico hasta
un limite de alrededor de 1 vatio. Por
encima de este valor se hace-nece-
sario un encapsulado metalico y en
potencias mas altas debera estar
la capsula preparada para que pue-

da ser instalado el diodo sobre un
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radiador de calor, por medio d
sistema de sujecién a tornillo. %
Cualquier sistema rectificador di
corrientes, tanto monofasicas como
trifasicas o polifasicas, se realiza
empleando varios diodos segun una
forma de conexion denominada en
puente. No obstante, tambien se uti-
liza otro sistema con dos diodos, co-
mo alternativa del puente, en algu-
nos circuitos de alimentacion mono-
fasicos. i :
Debido al gran consumo a nivel
mundial de diodos que mas tarde
son empleados en montajes puente,
los fabricantes decidieron, en un de-
terminado momento, realizar ellos
mismos esta disposicion, uniendo en
fabrica los cuatro diodos y cubrién-
dolos con un encapsulado comun.
Esto dio lugar a la aparicion de di-
versos modelos de puentes de dio-
dos con diferentes intensidades ma-
ximas de corriente y, por lo tanto, con
disipaciones de potencia mas o me-
nos elevadas, en la misma forma que
los diodos simples. :
En los tipos de mayor disipacion,
la capsula del puente es metalica y
esta preparada para ser montada
sobre un radiador.

Caracteristicas

Cualquier diodo rectificador esta

Caracterizado por los siguientes fac-
tores:

— Corriente directa maxima (If).

— Tensioén directa (Vd), para
corriente If determinada.

— Tension inversa maxima ¢
co de trabajo (VRWM).
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0s diodos de senal de uso gene-
se emplean en funciones de trata-
nto de la senal, dentro de un cir-

“nes de tipo digital formando parte de
«puertas» légicas y circuitos equiva-
~ lentes. Son de baja potencia.

Las caracteristicas de estos dio-
dos son: .

— Tension inversa (Vr), hasta 75 V
como maximo.

—_ Corriente directa (If), 100 mA.
__ Potencia maxima (P/tot), 200
milivatios (mW).

El encapsulado es en forma de un
cilindro miniatura, de pléstico o vi-

drio, estando los dos terminales .de.

conexion situados en los extremos.

dos se cara;

de trabajar con

tal o «légico» qué ‘preser

tiempos de subida y bajada
flancos muy breves. El f "0 par
metro que caracteriza a estos diodos
es el tiempo de recuperacion inverso
(TRR) que expresa el tiempo que tar-
da la union P-N en desalojar la carga
eléctrica que acumula, cuando se
encuentra polarizada inversamente
(efecto similar a la acumulacion de
carga de un condensador), y recibe

'Diodo rectificador de alta potencia.
La configuracion de su capsula permite
.que pueda montarse sobre un radiador.




Pequeno diodo de
senal, muy
ampliado. Puede
observarse la
marca del catodo
a la izquierda.

Dos modelos de puentes rectificadores con encapsulado plastico.
Obsérvense las indicaciones de sus termnr_@les que sepalan
la entrada de alterna y las salidas de positivo y negativo.

subitamente un cambio de tension
qgue la polariza en sentido directo.

Pueden ser considerados rapidos
aquellos diodos con un TRR inferior
a 400 nonosegundos, en modelos de
media potencia, para los de baja po-
tencia este tipo es del-orden de los 5
nonosegundos.

Diodos de alta frecuencia

Los diodos de alta frecuencia se
empl_ean €n aquellas partes de un
circuito que deben de funcionar con
frecuencias superiores a 1 me-
gahertz (1 millén de._ ciclos por se-
gundo). Se caracterizan por presen-
tar una baja capacidad (Cd) entre
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las dos zonas semiconductoras que
forman la unién P-N, cuando éstas
estan polarizadas en sentido directo.

Diodos estabilizadores
de tension

Los diodos estabilizadores de ten-
sion se emplean, como su nombre
indica, para producir una tension en-
tre sus extremos muy constante y re-
lativamente independiente de la co-
rriente que los atraviesa.

Aprovechan, para su funciona-
miento, una propiedad muy intere-
sante que presenta la union semi-
conductora cuando se polariza In-
versamente, por encima de un deter- a
minado nivel. g







